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摘要(译)

本发明涉及磷光有机发光二极管(OLED)，其包含空穴传输或空穴传输和
电子阻挡层，该层包含N,N,N’,N’‑四芳基‑亚苯基‑3,5‑二胺或N,N,N’,N’‑四
芳基‑1,1’‑联苯‑3,3’‑二胺基质化合物；和涉及在磷光OLED中用作空穴传
输和电子阻挡层基质的新N,N,N’,N’‑四芳基取代的间亚芳基二胺化合物。
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